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1. Considere o seguinte esquema equivalente de um amplificador.
a) Ignorando o condensador, determine
as resisténcias R; e R, vistas dos 500 Q i 5kQ -
pontos indicados no esquema. AMA T2 AMA | v,
b) Determine a expressdo numérica do Y R,
ganho A4, (jw)=V,/V, esboce o Vs —_ 200 1
tracado  assintético de  Bode, 500 kQ | 1pF 3kQ
devidamente cotado, da sua amplitude s
e indique ainda o valorde 4, (0).
2. Considere o seguinte circuito amplificador. 30kQ
a) Admitindo o AmpOp ideal, determine o ganho v, / i.
b) Considere agora que o AmpOp tem Iz =100 nA e Ips =+ 10 nA.
Determine o valor que deve ter a resisténcia R por forma a is
minimizar a tensdo de desvio a saida do amplificador. Calcule
também, nessas condi¢des, 0 valor maximo que essa tensao
pode ter. Justifique.
3. Considere o circuito rectificador com filtragem ao lado, em que o v
diodo apresenta uma queda de tenséo de 0,7 V em condugao. N o ¢
a) Calcule o valor minimo da capacidade C por forma a garantir 15V ef
uma ondulagéo residual da tensao de saida (ripple) inferior a ) — 1kQ
Y 50 Hz C

b) Admitindo agora que o angulo de condugéo do diodo € 16° e

que usa um condensador de 500 uF, determine a tensao inversa de pico do diodo e a sua corrente

maxima. Justifique as aproximagdes que fizer.

4. Um regulador paralelo (ver figura) utiliza um zener para
Vak=3,3V, Irx=10mA e r;=10Q. Admita que a tensdo de
tem o valor nominal de 10V e que a corrente maxima na
80 mA.

a) Determine o valor maximo da resisténcia R para o qual a
regulagao.
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entrada
carga é

inda ha

9] Vo

b) Supondo que utiliza uma resisténcia R = 50 Q, verifique se pode utilizar um diodo cuja poténcia maxima

de dissipagao é 0,5 W. Justifique.

5. Considere o circuito da figura em que o
transistor tem =200 e Vgzon=10,7 V.

a) Determine o ponto de funcionamento 1kQ
estatico (I e V). Justifigue as
aproximagodes que fizer.

b) Determine, para pequenos sinais, as Vs

resisténcias R.e R. e o ganho de tens&o
v /[v.
o N
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